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摘要(译)

本发明公开了一种有机发光二极管阵列基板、显示装置和制作方法，属
于显示器加工领域。所述阵列基板包括：基板、设置在基板上的多个子
像素单元；每个子像素单元包括依次设置在基板上的复合电极、有机材
料功能层和第一电极；不同种类的子像素单元包括的复合电极的厚度不
同；同一子像素单元包括的复合电极、有机材料功能层和第一电极构成
微腔结构。本发明在基板上设置多个子像素单元，且多个子像素单元中
的不同种类的子像素单元包括的所述复合电极的厚度不同使得不同种类
的子像素单元的微腔结构厚度不同，微腔结构的制作工艺简单，工艺上
便于实现，降低了制作成本，提高了制作的效率和良率。
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